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Obligatais/Ierobezotas izveles
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Studiju kursa istenoSanas valodas
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Anotacija

Cietvielas atomari-kristaliska un mikrostrukttiras. Mikropasaules Tpatnibas un likumsakaribas.
Elektroni ka dalinas un ka vilni. Elektroni atomos un kristalos. Zonu struktiiras, ladinnesgju
statistikas. Pusvaditaju parejas, bipolaras unipolaras (lauka efekta) ierices. Nanoelektronika.

Merkis un uzdevumi, izteikti kompetences un
prasmes

Pietiekami plasi parzinat cietvielas un mikropasaules likumibas, noltika tas pielietot makro-,
mikro- un nanoelektronikas iericgs.

Patstavigais darbs, ta organizacija un uzdevumi

Teorétiska materiala studé$ana; dazadu elektroniericu raksturliknu izpéte; pielietojuma
rekomendaciju izstrade.
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Studiju kursa saturs
Saturs Pilna un nepilna laika Nepilna laika
klatienes studijas neklatienes studijas
Kontakt | Patstav. | Kontakt | Patstav.
stundas darbs stundas darbs
Vielas cietviclas agregatstavoklis; atomdalinu mijiedarbibas 2 0 0

Cietvielas iek§€ja geometrija; modeli

Idealo un realo kristalu raksturojumi

Elektroni ka dalinas un ka vilni

Oscilatora nulles energija; tunelefekts

Srédingera vienadojumi

Mikrodalinas potencialuzdevumi

Tunelrezonanses diodes un MOSFET aizara problémas

Elektroni atomos

Gazu lazeri

Elektroni cietvielas; Kroniga-Penni modelis

Tipiskas cietvielu zonu diagrammas

Elektronu efekta masa; elektroni un caurumi

Mikrodalinu kolektivu statiskie raksturojumi

Ladinneséju diftzija un dreifs

Patstavigi un piejaukumu pusvaditaji

Pusvaditaja-metala kontakts

"P-n" pareja: potencialdiagrammas, raksturliknes

Lidzsvara un nelidzsvara ladinnesgji; fotodiode

"P-n" parejas dinamika

Bipolarie tranzistori

Heteroparejas; gaismas- un lazerdiodes

Lauka efekta ierices

Nanoelektronikas ierices
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Kopa:

Sasniedzamie studiju rezultati un to vértésana

| Sasniedzamie studiju rezultati

Rezultatu verté$anas metodes




Parzina cietvielas elektronsistémas Tpasibas un spgj to izmantot makro-, mikro- un nanoelektronikas

ieri¢u apguvei un praktiskai pielietoSanai

Gala vértejums eksamena rezultgjas no
cietvielas teorijas un elektroniericu apguves
limenu vértéjuma.

Izprot mikropasaules likumsakaribas, tunelefektu un lauka efektu

Gala vértejums eksamena rezultgjas no
cietvielas teorijas un elektroniericu apguves
limenu veértéjuma.

Japrot skaidrot zonu diagrammas, ladinnes&ju (mikrodalinu) statistikas un procesus

Gala vértejums eksamena rezult&jas no
cietvielas teorijas un elektroniericu apguves
limenu veértéjuma.

Spgjt att€lot un skaidrot diozu (parasto, tunelrezonanses, gaismas), bipolari un unipolaru
tranzistoru, homo- un heteropareju lazeru potencialdiagrammas

Gala vertgjums eksamena rezult&jas no
cietvielas teorijas un elektroniericu apguves
Itmenu vert&juma.
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